Serie BR

Sensor fotoeléctrico cilindrico actualizado

(m|Caracteristicas

I Deteccion arriba de 20 m (Tipo haz transmitido)

I Resistente al ruido con proceso de sefial digital

1 Sensor difuso reflectivo del tipo haz estrecho usado

en un espacio reducido.

I Tiempo de respuesta de alta velocidad 1ms.

Invertir la polaridad de alimentacién y de corto circuito

(sobrecorriente) proteccion del circuito. Tipo BR4M "

1 Ajuste de sensibilidad externa . %
(Tipo difuso reflectivo, Tipo retroreflectivo) AEananeness ° |

I Alta resistencia ambiental, Serie BR4M con panel reflectivo.

Por favor lea “Precaucioén para su seguridad”
en el manual de operacién antes de usarse.

Tipo BRP
mEspecificaciones
Colector BRP100- | BR100- |BRP400- | BR400- |BRP200- | BR200- BRP3M- BR3M- BR4M-TDTD  [BR4M-TDTL
Modelo abierto NPN | DDT DDT DDT DDT DDTN DDTN MDT MDT BR20M-TDTD _[BR20M-TDTL
Colector BRP100- |BR100- |BRP400- [BR400- |BRP200- |BR200- BRP3M- BR3M- BRAM-TDTD-P  [BR4M-TDTL-P
abierto PNP | DDT-P DDT-P__ [DDT-P DDT-P___|DDTN-P__| DDTN-P MDT-P MDT-P BR20M-TDTD-P__[BR20M-TDTL-P
Tipo de deteccién |  Difuso Reflectivo(Tipo haz difuso) Difuso Reflectivo Retroreflectivo Haz transmitido
(Tipo haz estrecho)
Distancia de la deteccion 100mm(*1) | 400mm(*2) 200mm(*2) 0.1~3m(*3) 4m / 20m
” - : " Materiales opacos de Materiales opacos de
Deteccion del objetivo
jel Transparente, Traslucido, Materiales opacos Min. f60mm Min. f15mm
Histéresis Max. 20% En el ajuste de la distancia nominal —_—
Tiempo de respuesta Max. 1ms
Alimentacion 12-24VCD +10%(Onda P-P:Max. 10%)
Consumo de
corriente Max. 45mA
Fuente de luz LED Infrarojo (940nm) | LED Infrarojo (850nm) | LED Infrarojo (660nm) LED Infrarojo (850nm)
Ajuste de : -
sensibilidad Alustable (VR) Fijo
Modo de operacién Light ON / Dark ON Seleccionable mediante el cable de control (Blanco) Dark ON | Light ON

Salida NPN colector abierto = Voltaje de carga maximo:30VCD, Carga de corriente max. 200mA, Voltaje residual max:. 1V

Salida de control Salida PNP colector abierto = Voltaje de salida minimo: Voltaje de alimentacion -2.5V, Carga de corriente maxima: 200mA

Proteccion del circuito Proteccion de corto circuito, Proteccion de polaridad inversa
Indicacion Indicador de operacién (Emisor): LED Rojo, Indicador de operacion (Receptor):LED Rojo
Conexion Precableado
Resistencia de .
aislamiento Min. 20MW(en mega 500VCD mega)
Resistencia al ruido +240V El ruido de onda cuadrada (Amplitud de pulso:1ms) Mediante el simulador de ruido
Fuerza dielectrica 1000VCA 50/60Hz por 1 minuto
Vibraciéon 1.5mm amplitud en frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccion X, Y, Z para 2 horas
Choque 500m/s? (50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
lluminacién P ) .
ambiente Luz de dia : Max. 11,000/x, Lampara incandecente: Max. 3,000/x
Temperatura -10 ~ +60°C (en un estado no congelado) Almacenaje : -25 ~ +70°C
de almacenaje
Humedad ambiente 35 ~ 85%RH, Almacenaje : 35 ~ 85%RH
Proteccion IP66(IEC estandar)
eCarcasa = .
. C = de laton(Cr-plat
Material *BR = Carcasa de laton(Cr-plata), Lentes : PC BR3M : De laton(Cr-plata) .L:rn(t::ssag BRiMa-\zgr(ior plata)
ateria « BRP — Carcasa PA(Nylon, Negro), Lentes : PC BRP3M : PA(Nylon, Negro) BROM-PC
Lentes = PMMA

. . Emisor:2P,f5mm, Longitud:2m
Cable 4P, f5mm, Lengitud : 2m Receptor:3P,f5mm, Longitud:2m

Acce- | Individual Ajuste del controlador Ajuatgﬂc’iailtgrcir'c/tlrscilg)cior, _—
sorio Comun BR : Tuercas fijas, Soporte / BRP : Tuercas fijas

Aprobacion ce

Peso de la unidad Serie * BR : Aprox. 120g  Serie * BRP : Aprox. 100g | Aprox. 300g

#(k1)Papel blanco mate de 50 X 50mm (x2)Papel blanco mate de 100 X 100mm.
(*x3)Distancia detectada y objetivo detectado para el tipo retroreflectivo que esta basado en espejo (MS-2). La deteccion de distancia indica
el rango de un posible establecimiento de un espejo reflectivo. Deteccién en 0,1 m esta tambien disponible.
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(m|Caracteristicas

ODifuso Reflectivo
1BR100-DDT(-P)/BRP100-DDT(-P)

Sensor Cilindrico en VCD

1BR200-DDTN(-P)/BRP200-DDTN(-P)

1BR400-DDT(-P)/BRP400-DDT(-P)

Area de deteccion (Tipo haz difuso) Area de deteccion(Tipo haz estrecho) Area de deteccion(Tipo haz estrecho)
Metodo de medicion Datos Metodo de medicion Datos Metodo de medicion Datos
Deteccion de objetivo Deteccién de objetivo Deteccion de objetivo g )
estandar: Papel B estandar: Papel € estandar: Papel T : -
blanco mate de £ 100 blanco mate de £ 200 blanco mate de E 400
50 X 50mm : 50 X 50mm = 50 X 50mm =
5 10 8 150 P s | S 300
] [ ] S 0 3]
0 g 01 g r_,‘ T e }
@2 a} @
© 40 5 100 X L 5 200
! L S ' L g ‘ 8 \ /
| 5§ 10 | S 50 S 100 /i
- : \/ - ; \/ ‘
g o0 £ 0 £ o
O 20 10 0 10 20 al 20 10 i 0 i 10 20 O 20:10 0 10 {20
oo 01i 01 b3
Difuso < >< > Dif > Difuso e >
Reflectivo 1zq ¥ Centro - Der Ref us;) 1zq F Centro - Der Reflectivo 1zq F Centro — Der
Posici6n de la operacién {1 (mm) eflectivo Posicién de la operaci6n (1 (mm) Posicién de la operacion {1 (mm)

ORetroreflectivo

1BR3M-MDT(-P) / BRP3M-MDT(-P)

Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas del &ngulo de deteccion Caracteristicas del angulo reflector
Metodo de medicion Datos Metodo de medicion Datos Metodo de medicion Datos
Reflector (MS-2) Reflector (MS-2) Reflector (MS-2)
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Posicion de la operacién {1 (m) Retroreflectivo Posicién de la operacion {1 (m) Retroreflectivo Posicion de la operacion {1 (m)

OTipo haz transmitido
IBR4AM-TDTo / BRAM-TDToO-P

(K)
- - - Sensor
Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas de angulo fotoeléctrico
Metodo de medicion Datos Metodo de medicién Datos
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Posicién de operacion {1 (mm)
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Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas de angulo
Metodo de medicion Datos Metodo de medicion Datos
R i 20
- f : -
E 20 Rece, £
= ptor =
- -
o o 15
2 15 S
& \ / &
7] 2 10
=l =l
g PN / Lq - / \
tg 5 \ / 2 L 75 5 /
3 N 4 i 3 / \
2 3 2
@ 0 Jo}
© 800 600 400200 0 200 400 GO0 800 S oL 4 N\
6o b 15° 10° 5° 0° 5° 10° 15°
0 FC *1 5 1zq F Centro - Der
2q entro - Der ’ Angulo de operacién
Posicion de operacién {1 (mm) Emisor 9 P g

Avtonics K-52



Serie BR

mDiagrama de salida de control

1BR(P)100-DDT / BR(P)200-DDTN / BR(P)400-DDT

1BR(P)3M-MDT

1BR20M-TDTD2 / BR20M-TDTL2 (Receptor)

1BR(P)3M-MDT-P

1BR(P)100-DDT-P / BR(P)200-DDTN-P / BR(P)400-DDT-P

I1BR20M-TDTD2-P / BR20M-TDTL2-P (Receptor)

Salida NPN colector abierto Salida PNP colector abierto
Circuito del sensor fotoeléctrico Conexion Circuito del sensor fotoeléctrico Conexion
_ B (Café) +V - (Café) +V
i N\ <« ] <
(D-ON) Y (D-ON)
g = Proteccion 15w
= (Negro) EH e & 39V
% C) Salida . E sobrecorriente Max.200mA
-Dé_ <—J T 12-24VCD Dc; ) — 12-24VCD
o Max.200mA = A (Negro) Salida -
5 | |Proteccion de A 39V i< U
£ [Tsobrecorriente (8] L-ON
o 1.5W (L-ON) : Carga (L-ON)
A (Azul) OV P r‘\ (Azul) oV -
10;W \/ b )
10kw ;
A O (Blanco) Control W 5 (Blanco) Control

*Seleccione Light ON / Dark ON mediante
el cable de control.

Light ON : Conecte el cable de control a 0V
Dark ON : Conecte el cable de control a +V

L

¢Cable de control esta disponible solo para el tipo difuso reflectivo y el tipo retroreflectivo.

mDimensiones

1BR100-DDT / BR100-DDT-P
I1BR400-DDT / BR400-DDT-P

3(%BR3M :

I1BR200-DDTN / BR200-DDTN-P

IBR3M-MDT / BR3M-MDT-P ()
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I1BRP200-DDTN / BRP200-DDTN-P
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Ajuste VR
Indicador de operacion
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<+— Material:Plastico

f5 Cable:2m

IBR4AM-TDTD / BRAM-TDTD-P / BR4AM-TDTL / BRAM-TDTL-P
BR20M-TDTD / BR20M-TDTD-P / BR20M-TDTL / BR20M-TDTL-P

Emisor:69
Receptor:67.5

Indicador de operacion

) Emisor:48 v 62 >
Receptor:46.5 18
Indicador de operacion
"""""'""\'\'\'\'\'\'l A m\mmm' ) —
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< Serie BR4M >

< Serie BR20M >

Material:Metal

(Unidad:mm)
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